


результатов очевидна: предложенные материалы и устройства обладают высоким 
потенциалом для разработки новых технологий в области электроники и оптоэлектроники. 

По диссертационной работе имеются следующие замечания и вопросы: 

1. Эффекты резистивного переключения описаны с точки зрения механизма захвата
носителей в оксиде графена. Возникает вопрос: были ли проведены
дополнительные расчёты или эксперименты для построения энергетических зонных
диаграмм этих структур? Это могло бы уточнить физическую картину процессов
переключения.

2. Мемристор продемонстрировал время переключения 40 нс. Однако интересно
было бы узнать, каковы эксплуатационные ограничения таких устройств, например,
стабильность характеристик при длительной эксплуатации и циклировании.

Заключение 

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы. Представленные 
в диссертационной работе результаты являются актуальными и практически значимыми. 
Работа выполнена на высоком научно-техническом уровне, а автору удалось достигнуть 
поставленных целей, что подтверждается выводами и публикациями в высокорейтинговых 
журналах. Диссертация соответствует требованиям пп. 9 и 14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 
от 24.09.2013 (в актуальной редакции}, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук, а её автор, Ненашев Григорий 
Васильевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.11-Физика полупроводников. 
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